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ППМ является основой пространственного канала обработки сигнала в АФАР 

РЛК [1]. Электрические, конструктивне и ценове параметр ППМ определяют 

облик создаваемой систем.

Создание полупроводниковх компонентов по маршруту abless — oundry 

позволяет одновременно разрабатвать и совершенствовать ТТХ всех компонен-

тов РЛК (МИС, модули, блоки и др.), что принципиально отличается от разработки 

на основе коммерчески доступнх ЭРИ.

Основой любого ППМ является ППК, формирующие основне СВЧ-характе-

ристики. Применение в ППК МИС на основе широкозоннх полупроводников [2] 

позволило достичь всокой повторяемости СВЧ-характеристик, повсить надеж-

ность, уменьшить массогабаритне параметр, снизить трудоемкость изготовле-

ния и настройки ППМ.

Используя специализацию abless — oundry для создания МИС СВЧ, удалось 

разработать и изготовить универсальнй ППК АФАР Х-диапазона на основе МИС 

собственной разработки.

Рис. 1. ППК для ППМ АФАР Х-диапазона
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В состав ППК входит GaN МИС импульсного усилителя мощности MSN560V 

с РВЫХ.ИМП ≥ 9,5 Вт в ΔF = 8,5–11,0 ГГц [3]. МИС включает детектор входной мощ-

ности, а площадь кристалла (3,8 мм2) в пять раз меньше аналогичнх GaAs МИС.

Управляеме фазовращатели и аттенюатор СВЧ — основне элемент ана-

логового диаграммообразования АФАР. В ППК эти функции возложен на много-

функциональную GaAs МИС MSP003D со следующими параметрами:

• КУ = 19–20 дБ в режимах «прием»/«передача»,

• РВЫХ = 100 мВт в режиме «передача»,

• управление — ТТЛ/КМОП,

• СКО установки затухания / фазового сдвига — 0,5 дБ/2 град.

В целях расширения динамического диапазона приемника в состав ППК вхо-

дит МИС 1-разрядного 20-дБ аттенюатора.

Для повшения точности установки амплитуд и фаз сигнала использована 

GaAs МИС фазовращателя/аттенюатора MSP012D с драйвером управления, обес-

печивающая дискрет вносимой фаз 1,4/2,8 град., дискрет вносимого затухания 

0,5–1–2 дБ.

Вшеперечисленне МИС позволили изготовить универсальнй ППК 

со следующими параметрами:

• РВЫХ.ИМП = 9,5–11,0 Вт,

• КУ в режиме «передача»/«прием» — 40 дБ/32 дБ,

• КШ ≤ 2,2 дБ,

• дискрет управления фазой/амплитудой — 1,5 град/0,5 дБ,

• габаритне размер — 24×19×4 мм,

• масса — 5 гр.
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